
  院刊  427

基础研究是中国科学院发展的
土壤和驱动力
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世界科学技术发展到今天，从机械革命、信息革命到生命科学革命，其初期每一个科学

规律的发现都是出自由好奇心驱动的、从事自由探索的科学研究；而不是由任务带学科——

就像 1958 年“大跃进”那样。当今世界上的科学技术强国都是逐渐积累，特别是 17—18 世

纪以来，不断涌现的科学研究成果奠定了基础研究的基础，才有今天的高科技成果。

由于历史的原因，中国的科学研究落后于世界先进国家。但新中国成立后，在中国共

产党领导下，中国的科学研究事业取得了突飞猛进的进步。特别是中科院，在改革开放以

前承担着中国科技发展的主要责任。“两弹一星”研制、抗生素、发展钾肥工业、合成顺

丁橡胶、驯化四大家鱼等，解决了许多国家急需的困难和问题。但是追根溯源，中科院为

什么能解决这些问题，就是因为有坚实的基础。“两弹一星”就是因为有“两弹一星”功

臣那样的、从海外归国、基础扎实的科学家。抗生素、化肥、合成橡胶、驯化四大家鱼，

包括人工合成牛胰岛素等，哪一项都需要扎实的基础研究功底。

改革开放以后，中科院在许多方面仍然走在了全国高校、科研机构的前列，如量子

科学（包括量子通信、量子计算）以及生命科学中的一些重大研究成果等，其原因就是在

“文革”中，中科院的科研环境、科研队伍基本保持稳定——在那十多年里，不管外面多

么乱，中科院可以说是一个世外桃源。广大科研人员潜心研究，积累了许多科研成果和经

验，使得中科院的学术水平与国际上的差距并没有外界想象的那么大。正因为有这些基础

研究的积累，中科院才能在那种特殊时期，在与国际科学界基本隔绝的条件下，自力更生

地取得了举世瞩目的成就。如果没有这些坚实的基础研究的积累，光靠下达国家任务，是

不能取得这些成果的。

基础研究是创新的根源和土壤，基础越深厚，越能产生原始创新的成果，在技术上引

发一场新的革命。历史上的例子很多，如晶体管、集成电路的发明引发了计算上的革命，

半导体激光器、光纤的发明引发了通信上的革命等。相反地，如果基础研究的积累不够，

那只能在外国人的基础上修修补补，做些小的而不是根本性的创新工作。我们国家近几年
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科技进步很快，但原始创新的工作不多，原因就在于

此。所以中科院作为国家科学院，今后长期的奋斗目标

之一就是要夯实基础研究工作，包括由好奇心驱动的、

自由探索的科学研究，这样才能使中科院立于不败之

地，立于世界科学之林。

基础研究与国家任务是不矛盾的，是相互促进的。

只有基础研究搞得好，才有本钱更好地完成国家任务。

完成国家任务的同时，又能对基础研究提出新的课题，

发现新的现象等。

国务院最近发布了《关于全面加强基础科学研究的

若干意见》，这表明中央认识到基础研究是一个国家的

创新之源。不搞基础研究，而谈赶上、超过国际先进水

平，那是无稽之谈。基础研究是中科院几十年，包括新

中国成立前的原中央研究院、北平研究院，经过好几代

科学家的努力积累下来的宝贵财富，这是中国科学院的

镇院之宝，我们一定要发扬光大这个优良的传统，为发

展我国科学事业、技术进步、促进国民经济社会发展作

出更大的贡献。

最后以中科院半导体所为例，说明以上观点。半

导体所是一个研制半导体光电器件的应用基础研究所。

从新中国成立后开始，虽然受到西方国家的封锁，但在

老一代的科学家林兰英、王守武、王守觉等先生的带领

下，在科研人员的努力下，在半导体材料、器件方面做

出了出色的工作。例如为东方红卫星等提供了晶体管、

计算机等急需的元器件和设备等，为完成国家任务作出

了贡献。

打倒“四人帮”以后，邓小平同志派黄昆院士出任

半导体所所长，成立了超晶格国家重点实验室，加强了

半导体所基础研究的力量。在这基础上，材料室孔梅影

研究员与中科院物理所合作，成功研制中国首台分子束

外延设备，生长出了品质优良的异质结、超晶格材料。

紧接着光电器件研究室的王启明研究员、王圩研究员、

陈良惠研究员等成功研制出了各种半导体异质结激光

器，大大缩小了与国际的差距。他们 3 位都因此当选为

院士。

2017 年半导体所获得了 4 项国家二等奖，其中 1 项

自然科学奖、2 项发明奖、1 项进步奖。4 项中有 2 位第

一获奖人是中科院物理所的博士。他们能得奖有多种原

因，但其中一个主要原因是物理基础好。有了好的基础

和好的想法，结合半导体所现有的良好工艺条件，很快

就做出了先进的成果，得到评奖委员会专家们的公认。

值此“科学的春天”40 周年之际，让我们缅怀老一

辈的科学家，寄希望于年轻一代的科学家，为中科院的

繁荣发展、为完成新时期建设创新型国家进而建成世界

科技强国作出更大的贡献。
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